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Nowe rozwigzania
w dziedzinie modutow
telemetrycznych
I urzadzen
polaryzujacych
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MT-651 1 MT-652 - roznice

Zasilanie bateryjne Zasilanie sieciowe



Zasilanie MT-651

e wewnetrzny pakiet baterii litowych
10,8V/17,4Ah

e dodatkowy zewnetrzny pakiet
baterii/akumulator lub zasilacz 7-30V

e baterie sg ogolnodostepne, tatwa wymiana
 mozliwosc zasilania z portu USB
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e zasilacz pradu statego 7-30V

e wbudowany akumulator podtrzymujacy Li-lon
0 pojemnosci 2,6Ah

e automatyczne tadowanie akumulatora
wewnetrznego i przetgczanie zrodta w
przypadku zaniku napiecia zewnetrznego

 mozliwosc zasilania z portu USB



Obudowa | ztgcza MT-651

gniazdo anteny GSM

wymiary (bez ztgcz):
190x75x55 mm

sygnalizacyjne diody LED

stopien ochrony: P65

ochrona pytoszczelna
ochrona przed struga wody (12,5 |/min)
lang na obudowe z dowolnej strony

ztgcze anteny GSM: SMA-m

zaciski Srubowe

ztgcze na ptycie czotoweyj:
wtyk z zaciskami srubowymi

4 $ruby pokrywy obudowy

ztgcze okraggte M23 19-pin

gniazdo sygnatéw wejscia/wyjscia




Obudowa | ztgcza MT-652

gniazdo anteny GPS

e wymiary (bez ztgcz):
190x75x55 mm

o stopien ochrony: IP65

ochrona pytoszczelna
ochrona przed struga wody (12,5 |/min)
lang na obudowe z dowolnej strony

e 7tgcza anten: SMA-m

gniazdo anteny GSM

sygnalizacyjne diody LED

oznaczenie zaciskow

zaciski Srubowe

e zt3cza na ptycie czotowej:
wtyki z zaciskami srubowymi
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Wejscia pomiarowe parametry

Dwie, izolowane galwanicznie grupy wejs¢ ze wspolnym
zaciskiem odniesienia (ANA, ANB)

Wejscie 0-100mV: mVA, mVB

/akres pomiarowy +100 mV
RozdzielczoSC odczytu TuV
Dokfadnos¢ pomiaru DC +0,1 %
Rezystancja wejsciowa dla wejscia 0-100 mV >1 MQ

Wejscia 0-100V: ANA1, ANA2, ANB1, ANB2
/akres pomiarowy DC +10V; =100 V
/akres pomiarowy AC 100V
Doktadnos¢ pomiaru DC +0,1 %
Rezystancja wejsciowa dla wejscia 0-100 V >10 MQ




Wejscia binarne MT-651 IN1
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Wejscia binarne MT-651 IN2




Wejscia binarne MT-652
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Wyjscia binarne MT-651 OUT1




Wyjscia binarne MT-651 OUT?2
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Wyjscia binarne MT-652
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Nowa wersja MT-65X

e Jedno urzadzenie zamiast dwodch

 Dwa komplety ztacz

e Montaz baterii (jJak w MT-651) lub akumulatora
(jak w MT-652) w zaleznosci od potrzeb

 Antena GPS wbudowana, dodatkowo ztgcze do
anteny zewnetrznej

o Wejscia i wyjscia binarne wykonane w
technologii energooszczednej



MT-65X modem LTE

e Nowy modem obstugujacy energooszczedne
technologie LTE Cat. M1 oraz NB-loT
ograniczajgc zuzycie energii do poziomu
wczesniej nieosiggalnego (nawet do 5 lat pracy
na baterii)

e W sieciach udostepniajacych tryb PSM, istnieje
mozliwos¢ wysytania zapytan do modutu, ktore
beda buforowane do momentu kolejnego
wybudzenia modemu



MT-65X zasilanie

e Automatyczne wykrywanie rodzaju zasilania -
bateria wewnetrzna, akumulator zewnetrzny,
siec

e Dla kazdego rodzaju zasilania mozliwosc
zdefiniowania harmonogramu pomiarow |
trybu pracy (z oszczedzaniem energii lub bez)



MT-65X nowe funkcje

e Bezprzewodowa konfiguracja prze BLE
(dodatkowo ztgcze USB-C wewnatrz obudowy)

e Automatyczna procedura testowa wyzwalana
bez koniecznosci podtgczania komputera z
oprogramowaniem konfiguracyjnym



MT-65X cyb

erbezpieczenstwo

e Dyrektywa NIS2, czyli Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14
grudnia 2022 r. w sprawie srodkow na rzecz
wysokiego wspolnego poziomu
cyberbezpieczenstwa na terytorium Unii

e Dyrektywa CER, czy
Europejskiego | Racd

i Dyrektywa Parlamentu
y (UE) 2022/2557 z dnia 14

grudnia 2022 r.ws
krytycznych

prawie odpornosci podmiotow



Najpopularniejsze wersje UP
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KL 0,3 24/250M53H2R2 300mA/24V
KL 0,01 24/230M53H2R210mA/24V
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Translator adresow MODBUS

1 123
2
3 1033
T\EHDED
= = i
Nr rejestru Przechowywana wartosc Nr rejestru Przechowywana wartosc
1 Prad wyjsciowy SOK 123 Potencjat zatgczeniowy
2 Napiecie wyjsciowe SOK
3 Potencjat zatgczeniowy 1033 Prad wyjsciowy SOK

1034 Napiecie wyjsciowe SOK
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